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摘要(译)

本发明涉及用于微制作的薄膜超声换能器的结构，以及制造此结构的方
法。在一个实施方案中，换能器包括具有压电材料的平坦部件，和设置
在平坦部件上且耦合到压电材料的间隔开的电极，用来将电场施加到此
层，以及连接到电极的吸声背衬部件。在另一实施方案中，换能器包括
具有邻接半导体材料的压电材料的平坦部件，此半导体材料具有单片地
形成在层中且耦合到压电材料的有源电路。在另一个实施方案中，换能
器包括具有压电材料的平坦部件，以及具有单片形成的有源电路的半导
体材料邻接层的吸声背衬部件，此有源电路被耦合到电极。
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